
     •电流转换比 CTR: 50 ~600% at IF  =5mA, VCE  =5V
     •输入与输出高隔离电压(Viso =5000 V rms)
      •反应时间 (在 VCE=2V, IC=2mA, RL=100 Ω 条件下上升时间 tr:  典型值 4μs)                    
     •封装模式:
        JC817 :        典型双列直插式
      JC817M :     宽 PIN 距双列直插式
      JC817S :      贴片式
      JC817S1 :   贴片式
     •通过 CQC 认证 (No: CQC13001090984）
     •通过 UL 认证 (No: E341140)
     •通过 VDE 认证 (No: 40037109)

1. 阳极Anode
2. 阴极Cathode
3. 发射极Emitter
4. 集电极Collector

一  产品特点 Product features

二  产品描述 Product Description

     •JC817 是一种光耦合隔离器件，它由一个GaAs发光二极管和一个NPN光敏管组成 
     •JC817 的 PIN 距是 2.54mm

三  产品应用 Product Applications

     •开关电源、电源电路接口
     •工业控制、 测量仪器
     •办公设备、 自动售货机
     •家用电器,  比如风扇、热水器等等
     •高低电压电路间的电气隔绝和信号传输

四  功能图 Functional Diagram

引脚配置 Pin Configuration
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·外形尺寸

两位周期码

两位公历年码

CTR分类码

正极标识

4.6

6.4
7.62

1 2

4 3 引脚编号及极性

1  正极
2  负极
3  发射极
4  集电极

典型的直插模式

M  直插模式

1 2

4 3两位周期码

两位公历年码

CTR分类码

正极标识

引脚编号及极性

1  正极
2  负极
3  发射极
4  集电极

JC
81

7
KE

N
TO

JC
81

7
KE

N
TO

4.6±0.5

3.5

2.54±0.25

4.5

2.8±0.25

6.4±0.5
7.62±0.5

9±0.3

0.250.5

4.6

4.6±0.5

3.5±0.5 4.5

2.8±0.5 0.5

2.54±0.25

3.5±0.5

6.9±0.5

6.4±0.5
7.62±0.5

10.16±0.5

0.25
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1 2

4 3

S  贴片模式

1 2

4 3

JC
81

7
K

EN
TO

JC
81

7
K

EN
TO

S1  贴片模式

两位周期码

两位公历年码

CTR分类码

正极标识

两位周期码

两位公历年码

CTR分类码

正极标识

引脚编号及极性

1  正极
2  负极
3  发射极
4  集电极

引脚编号及极性

1  正极
2  负极
3  发射极
4  集电极

4.6

6.4

2.54±0.25

3.5±0.3

7.62±0.5

10.16±0.3
1.0

4.6±0.5

3.5±0.5

2.54±0.251.25±0.1

4.6±0.5

7.62±0.5

1.0 10.16±0.3
0.1±0.05

3.5±0.3
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参数 符号 额定值 单位

输入端

正向电流 IF 50 mA
反向电压 VR 6 V
输入功耗 PD 70 mW

输出端

集电极-发射极电压 VCEO 70 V
发射极-集电极电压 VECO 6 V
集电极电流 IC 50 mA
集电极功耗 PC 150 mW
总功耗 Ptot 200 mW

*1 绝缘电压 Viso 5000 Vrms

工作温度 Topr -55~+100 °C
存储温度 Tstg -55~+125 °C

*2 焊接温度 Tsol 260 °C

*1. 交流1分钟，湿度为40~60%
使用如下方式测试高压：
(1)输入端的正极和负极短接、输出端的集电极和发射极短接：
(2)所使用交流电电压须为正弦波。

*2. 焊接时间在10秒内

极限参数（Ta=25°C）

JC817 Data sheet
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JC817 Data sheet

参数 符号 测试条件 最小值 典型 最大 单位

输入

  正向电压 VF IF=20mA --- 1.2 1.4 V

  反向电流 IR VR=4V --- --- 10 µA

  终端电容 Ct V=0, f=1KHz --- 30 250 pF

输出

  集电极暗电流 ICEO VCE=20V  IF=0mA --- --- 100 nA

  集电极-发射极击穿电压 BVCEO IC=0.1mA,  IF=0 70 100 --- V

  发射极-集电极击穿电压 BVECO IC=0.1mA,  IF=0 6 9 --- V

  集电极电流 IC IF=5mA
VCE=5V

2.5 --- 30 mA

传输

特性

*1电流转换比 CTR 50 --- 600 %

  集电极-发射极饱和压降 VCE(sat) IF=20mA, IC=1mA --- 0.1 0.2 V

  绝缘电阻 RISO DC500V 40~60%RH 5X1010 1X1011 --- Ω

  输入-输出电容 Cf V=0, f=1MHz --- 0.6 1 pF

  截止频率 Fc VCE=5V IC=2mA
RL=100Ω, -3dB --- 80 --- kHz

  响应时间(上升) Tr VCE=2V,IC=2mA
RL=100Ω

--- 4 18 µS

  响应时间(下降) Tf --- 3 18 µS

光电特性(Ta=25°)C

*1：CTR=IC/IFХ100%

CTR的分档

BIN级 最小值(%) 最大值(%)

L 50 100

A 80 160

B 130 260

C 200 400

D 300 600

LorAorBorCorD 50 600

注意：以上测试条件是：I F=5mA,VCE=5V,Ta=25°C.

.

.

5/10

JC817 Data sheet
光电耦合器

R

Issue Date 2024.03.10

TM



光电耦合器

· 特性曲线

6/10

JC817 Data sheet
光电耦合器

R

Issue Date 2024.03.10

TM



· 特性曲线
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